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摘要(译)

本发明的液晶显示装置具有多个像素，每个像素包括第一电极111，第二
电极131和插入在第一和第二电极之间的垂直取向的液晶层120。第一电
极具有形成在像素中的预定位置处的至少一个开口114或切口113。至少
一个与第一电极电连接的遮光导电层116至少形成在至少一个开口或切口
附近。在多个像素中的每个像素中，当在液晶层上施加至少预定电压
时，形成多个区域，其中液晶分子的倾斜方向彼此不同。
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